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摘要(译)

本发明提供了OLED显示器件、显示装置以及显示器件的制备方法，其中
OLED显示器件包括第一电极、空穴注入层、空穴传输层、有机发光层、
电子传输层、电子注入层和第二电极，所述空穴注入层中掺杂有最低未
占轨道能级大于等于5eV的客体材料。本发明采用在空穴注入层中掺杂一
种具有较高的最低未占轨道能级的客体材料的方式，将电子从空穴传输
层拉到空穴注入层，从而相当于使空穴从空穴注入层顺利地进入到空穴
传输层，从而降低空穴注入层和空穴传输层之间的势垒，减缓OLED显示
器件的驱动电压随时间的升高，由此延长了显示器件的使用寿命。
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